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Transmission electron microscopy images of GaN nanowires grown by molecular beam epitaxy. On the left top
side, we see the hexagonal structure of the wires, and on the left bottom one the stack of GaN insertions in AlN
wires: these GaN slices illustrate the new way of doing the quantum dots (courtesy of Rudeesun Songmuang

and Catherine Bougerol, CEA-CNRS group “Nanophysique et Semiconducteurs”, Grenoble).

Images de nanofils de GaN obtenus en épitaxie par jets moléculaires et observés par microscopie électronique
en transmission. Dans la partie gauche supérieure on voit la structure hexagonale des fils, et dans la partie

gauche inférieure l’empilement des insertions de GaN dans AlN : ces tranches de GaN illustrent une nouvelle
approche pour fabriquer des boîtes quantiques (Rudeesun Songmuang and Catherine Bougerol, CEA-CNRS

group « Nanophysique et Semiconducteurs », Grenoble).
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